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    Исследуем усилитель на основе биполярного транзистора в схемах включения с ОЭ. Входной сигнал имеет синусоидальную форму со следующими параметрами: частота – 150Гц; амплитуда – 10мВ.

   Влияние значения 
[image: image1.wmf]б

R

 на параметры АЧХ транзистора и форму выходных сигналов. Общая схема: рис.1. 
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Рис. 1. Общая схема усилителя на БТ с ОЭ.
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 выполнено в виде реостата. При 10% сопротивления 
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, от общего, равного 3МОм вид сигнала и АЧХ каскада представлены на рис. 2,3:
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Рис. 2 Вид входного и выходного сигнала в одном и том же масштабе
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Рис. 3 АЧХ схемы (рис.1)
    Изменяя теперь значение сопротивления и выставляя его равным 90% от 3МОм, вид входного и выходного сигналов, АЧХ усилителя представлены на рис. 4, 5:
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Рис. 4 Масштаб 10:500 мВ для каналов А:Б соотв. (малый сигнал – выходной)
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Рис. 5 АЧХ усилителя (в том же масштабе, что и при 10%)

Параметры транзистора КТ315 (2N2712): частота среза примерно 250МГц;
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При включении делителя напряжения на базе резисторами 
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, 
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. Схема на рис. 6:
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Рис. 6 Исследование влияния делителя напряжения на базе

    Осциллограмма и АЧХ усилителя на рис. 7,8 соответственно:
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Рис. 7 Масштаб 1:20 (выходной- меньший)
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Рис. 8 АЧХ данной схемы

    Далее, вешаем на 
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 конденсатор, емкостью 1 нФ. Общий вид схемы (рис. 9):
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Рис. 9 Влияние конденсатора на эмиттере.

Осциллограмма и АЧХ при 1 нФ – рис. 10,11 соотв.:
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Рис. 10 Масштаб 1:20 (малый – выходной)
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Рис. 11 АЧХ усилителя

    Увеличивая емкость в 2 раза (до 2 нФ) получаем следующую АЧХ (рис. 12):
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Рис. 12 АЧХ при 
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Далее на коллекторе ставим делитель 
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 - разрыв. Рис. 13:
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Рис. 13 Усилительный каскад

    Вид выходных сигналов и АЧХ усилителя на рис. 14,15 соответственно:
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Рис. 14 1:20 масштаб (малый – выходной)
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Рис. 15 АЧХ каскада

При 
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, частота среза – 45 кГц. АЧХ (рис. 16):
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Рис. 16 АЧХ усилителя при увеличении емкости

Изменяя соотношение резисторов 
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, емкость не трогаем, имеем следующую характеристику (рис. 17):
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Рис. 17 АЧХ усилителя при измени соотношения резисторов на коллекторе

    Переводим 
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 в режим none. Вид сигналов и АЧХ на рис. 18-19 соотв.:
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Рис. 18 Масштаб 1:40 (малый сигнал – выходной)
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Рис. 19 АЧХ каскада
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